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Akım modlu DO-OTA-C süzgeci yapıları kullanılarak kesim frekansı Tablo-1’de 
belirtilen değerde olan (her öğrenci kendisi için belirtilen frekansta devre 
tasarlayacaktır) 4. dereceden Butterworth tipi bir alçak geçiren süzgeç 
tasarlanacaktır. Süzgecin geçiş işlevi genel durumda 

 

şeklindedir. 4. dereceden Butterworth tipi süzgeç için payda normalize olarak 

 

biçimindedir. Buna göre, ilk hücrenin değer katsayısı QP1 = 1.307, ikinci 
hücrenin değer katsayısı da QP2 = 0.541 değerinde olmaktadır. Süzgeç geçirme 
bandında birim kazanç sağlayacaktır. 
 

I- OTA Tasarımı 
a- Süzgecin gerçekleştirilmesinde kullanılmak üzere CMOS teknolojisi ile 

bir DO-OTA yapısı tasarlayınız. (OTA'ların kutuplama akımlarının       
Iss ≤ 100µA bölgesinde, eğimlerinin de gm ≤ 150µA/V bölgesinde 
seçilmesi önerilir. Uygun bir CMOS teknolojisi seçiniz, devreyi 
tasarlayarak transistorların boyutlarını belirleyiniz.) 

 
Yukarıda belirtilen çalışma bölgesi içinde 
 
- Eğimin band genişliğinin f3dB ≥ 75 MHz, 
- Giriş işaretinin doğrusal değişim aralığının ve çıkış işaretinin doğrusal 
değişim aralığının elde edilebilecek maksimum değerde,  
- Çıkış direncinin RO+, RO- ≥ 100 MOhm 
 
olması beklenmektedir. 
 
  



SPICE benzetim programı yardımıyla devrenin 
 

 

 
 
Elde ettiğiniz sonuçları yorumlayınız, OTA tasarımında öngördüğünüz 
hedeflere ulaşıp ulaşamadığınızı araştırınız. 
 

 
 
Önemli Not: Notların son verilme tarihi otomasyon tarafından saptanmakta, bu tarihten 
sonra sistem notların girişine kapatılmaktadır. Notların son girilme tarihi 27 Mayıs 
2015 olarak belirlenmiştir. Bu nedenle, öngörülen ödev teslim tarihi olan 25 Mayıs 2015 
gününün hiçbir şekilde aşılmaması gerekmektedir. Aradaki günler değerlendirme 
evresine ayrılmıştır. 
 
  



Tablo-1. Kesim frekansı 
Ögrenci No Ad Soyad Kesim frekansı [MHz] 
504121363 Farshad Piri 1 

504131213 Kudret Şahin 1.5 
504131223 Behnoosh Meskoob 2 
504131225 Aziz Kaba 2.25 
504131227 Gökhan Gürgen 2.5 
504132202 Emre Çetin 2.75 
504141201 Ali Doğuş Güngördü 3 
504141202 Alper Girgin 3.5 
504141203 Anıl Kırkıl 4 
504141206 Erdem Köse 4.5 
504141214 Meriç Ece Zedeli 5 
504141215 Mete Coşkun 5.5 
504141218 Nergiz Şahin 6 
504141234 Mehmet Altuntaş 1.25 
504141240 Ali Özkahraman 0.75 
 
Her öğrenci kendisi için tabloda belirtilen kesim frekans ına göre devre tasarımı 
gerçekle ştirecektir. 
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